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Zadania dla grupy elektronicznej na zawody | stopnia

Zadanie 1

Zredukowana posta¢ rownania y = (a- 5) . (5 -b) to:

A . y=a+b
B.y=5+5
C.y=a-b+a-b
D.y=a-b+a-b
Zadanie 2

Ktora z przedstawionych konfiguracji przerzutnikow synchronicznych nie realizuje funkcji
dwojki liczacej?
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Zadanie 3

Na ponizszym schemacie przedstawiono polaczenie bramek logicznych EXOR oraz OR
typu OC (ang. Open Collector). Jakg warto$¢ logiczng uzyskamy na wyj$ciu przedstawionego
uktadu logicznego?
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Zadanie 4 @ m

Na ponizszym rysunku przedstawiony jest czwérnik RL. Wykorzystujac rachunek liczb
zespolonych, wyznacz transmitancje napigciowa uktadu, tj. stosunek napiecia Uqg do napiecia
Uab
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Zadanie 5

Dwa tranzystory T1 i T2 majg identyczne parametry (5 = 100), a prad bazy tranzystora T1
wynosi 0,1 mA (Ig; = 0,1 mA). Sposob ich potaczenia zostat przedstawiony na ponizszym
rysunku. Prad emitera tranzystora T2 wynosi:

A. Iz, = 0,2 mA

B. Iz, = 10 mA

C. Igz=01A

D. Iz, =1,0A

Zadanie 6

Trzy diody potaczono tak, jak to pokazano na ponizszym rysunku. Diody D1 i D3 to diody
LED, natomiast D2 to dioda krzemowa. Jesli na wejsciu uktadu wymusimy przeptyw pradu |
o wartosci 10 mA to:

A. zaswiecy si¢ diody D1 i D3,
B. zaswieci si¢ tylko dioda D3,
C. zaswieci si¢ tylko dioda D1,

D. zadna dioda si¢ nie zaswieci.
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Uktady scalone wykonano w tej samej technologii (np. 0.18um) z wykorzystaniem réznych
materialow poétprzewodnikowych. Najwolniejszg pracg charakteryzowac si¢ bedzie uktad
wykonany z:

A. aresenku galu (AsGa),

B. krzemu (Si),

C. fosforku Indu (InP),

D. germanku krzemu (SiGe).

Zadanie 8
Skrot QDR (ang. Quad Data Rate) oznacza:
A. uzycie dwoch sygnatow taktujacych, przesunietych w fazie o %4 okresu,
B. czterokrotne zwigkszenie cz¢stotliwosci zegara taktujacego,
C. uzycie czterech sygnatow taktujacych,
D. czterokrotny wzrost pobieranej mocy.

Zadanie 9
Zweryfikuj poprawnos¢ nastgpujacych stwierdzen.
A. W automacie Moore’a wyjscia sg funkcjami biezacego stanu i stanu wejsc.
B. W automacie Moore’a wyjscia sa doktadnie funkcjami biezacego stanu.
C. W automacie Moore’a wyj$cia sg funkcjami stanu wejsc.
D. W automacie Moore’a wyjscia nie zalezg ani od biezgcego stanu ani od stanu wejs¢.

Zadanie 10
Ktore z podanych nizej zdan jest prawidlowe?
A. Uklady CPLD (ang. Complex Programmable Logic Devices) wymagajg stosowania
zewngtrznej pamieci konfiguracyjnej.
B. Uktady FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) majg ulotng pami¢¢ wewnetrzng i
wymagajg stosowania zewnetrznej pamieci konfiguracyjnej.
C. Uktady FPGA posiadajg wylgcznie wewnetrzng pamigé konfiguracyjng.
D. Zadne z podanych wyzej zdan nie jest prawidlowe.

Zadanie 11
Uktad DMA (ang. Direct Memory Access) stosowany jest jako:

A. Kontroler pamieci DRAM,

B. uklad posredniczacy w transmisji danych pomiedzy ukladami peryferyjnymi
mikrokontrolera a pamigcia programu,

C. uktad posredniczacy w transmisji danych pomiedzy uktadami peryferyjnymi
mikrokontrolera a pamigcia operacyjna,

D. ukfad posredniczacy w transmisji danych pomiedzy pamigcig programu a szyng adresowa
mikrokontrolera.

Zadanie 12
W potprzewodniku samoistnym poziom Fermiego znajduje sie:
A. w poblizu pasma przewodnictwa,

B. w poblizu pasma walencyjnego,
C. w sérodku przerwy zabronionej,
D. w pasmie walencyjnym.



Zadanie 13

Potprzewodnik jest zdolny do emisji $wiatla na skutek:

A. generacji par elektron-dziura,
B. przebicia lawinowego,

C. rekombinacji niepromienistej,
D. rekombinacji promienistej.

Zadanie 14
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Jesli w tranzystorze bipolarnym o wspotczynniku a = 0,99 ptynie prad bazy lg=1pA to prad

kolektora I jest rowny:
A. 99 mA
B. 99 mA
C. 99 pA
D. 990 pA

Zadanie 15

Do produkcji dyskretnych przyrzadoéw potprzewodnikowych i monolitycznych ukladéw
scalonych uzywa si¢ potprzewodnikéw o strukturze:

A. amorficznej,

B. szklto podobnej,
C. polikrystalicznej,
D. monokrystalicznej.

Zadanie 16

Dhugosci fal §wiatta widzialnego mieszczg si¢ w zakresie:

ok. 100 + 150 nm
ok. 400 + 750 pum
ok. 4,0 7,5 um

ok. 400 + 750 nm
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